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Аннотация:  

В рамках данной курсовой работы были изучены принципы работы, 

параметры и характеристики полевых транзисторов, а также основные схемы 

(каскады) на полевых транзисторах. На примере полевого транзистора с 

изолированным затвором IRFI4228PbF были экспериментально получены 

значения основных параметров полевых транзисторов, проведено их 

сравнение с данными из технического описания.  
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